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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Журнал Радио 4 номер 2003 год. 

Журнал Радио 4 номер 2003 год. 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!
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						От редактора

						
						
						
					
				
					
						
							
								Бренд номера:

								
							
							
								International Rectifier

								
							
						
					
					
						Когда рынок восстановился, компания была готова к серьезному росту

						Бертольд Дюкер

						Редактор ╚Новостей электроники╩ беседует с вице-президентом компании International Rectifier по продажам в Восточной Европе Бертольдом Дюкером о новых перспективах IR, рынке MOSFETs, модулях на базе нитрида галлия и о высоконадежной продукции HiRel.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						International Rectifier √ лидер в управлении питанием и мощностью

						Евгений Звонарев (КОМПЭЛ)

						В статье приведен краткий обзор продукции компании International Rectifier, которая находит применение в устройствах преобразования электрической энергии, например, в синхронных выпрямителях, мощных инверторах постоянного и переменного тока, импульсных источниках питания, электроприводе и бытовой технике.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						DC/DC-преобразователи SupIRBuck поколения Gen2 в распределенных системах электропитания

						Андрей Никитин (г. Минск)

						В статье рассматриваются вопросы применения синхронных понижающих DC/DC-преобразователей компании International Rectifier в распределенных системах электропитания. Особое внимание уделяется новым микросхемам поколения Gen2: сериям IR383x, IR384x и IR387x, которые позволяют  значительно  уменьшить площадь, занимаемую на печатной плате.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Универсальный электронный балласт газоразрядных ламп высокой интенсивности

						Юрий Новиков (КОМПЭЛ)

						В статье рассматривается новинка компании International Rectifier в области управления газоразрядными лампами высокой эффективности (HID)═ √ электронный балласт IRS2573D, а также описываются основные функции и режимы работы микросхемы. Новое изделие совмещает в одном корпусе управление понижающим и мостовым преобразователями.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Продукция класса HiRel компании International Rectifier

						Константин Староверов (г. Донецк)

						В статье рассказывается о преимуществах HiRel-продукции компании International Rectifier. В ее состав входят дискретные приборы, интегральные микросхемы и модули, использующиеся в коммерческих, военных, аэрокосмических и других применениях, требующих высокой функциональной надежности.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Новинки MOSFET в стандартных корпусах

						Максим Соломатин  (КОМПЭЛ)

						В течение последнего десятилетия внедрение компанией International Rectifier TrenchFET-технологии изготовления полевых транзисторов привело к появлению MOSFET, сочетающих в себе как ультранизкое сопротивление открытого канала, так и улучшенные динамические характеристики. В статье рассказывается о новых изделиях, пополнивших линейку MOSFET компании International Rectifier в самое последнее время.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Преимущества транзисторов в корпусах DirectFET

						Андрей Никитин (г. Минск)

						Большой объем исследований в области корпусирования мощных полупроводниковых приборов ведется компанией International Rectifier, которая в настоящее время выпускает лучшие в отрасли по соотношению ╚цена-качество╩ MOSFET-транзисторы. В статье рассматривается технология корпусирования DirectFET, которая обеспечивает рекордную для отрасли эффективность корпуса транзисторов.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Преимущества силовых приборов на базе GaN от International Rectifier

						Тим Макдональд (International Rectifier)

						Размер готового решения можно уменьшить в два раза благодаря сокращению количества пассивных компонентов и использованию меньших индуктивностей. Стремясь к инновациям, сотрудники International Rectifier разработали принципиально новую технологию производства силовых приборов на основе нитрида галлия (GaN), комплексный показатель качества (FOM) которых в несколько раз превосходит современные кремниевые MOSFET. Рентабельные устройства на основе GaN помогут создавать готовые решения, которые сделают прорыв в увеличении КПД силовых устройств. О новой технологии и изделиях на ее базе рассказывает вице-президент Emerging Technologies Group компании IR.
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